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SEqQuence]l : Découverte des outils d'analyse des Activite
systemes, du besoin , et de la modélisation 2

LES LOIS GENERALES DE L'ELECTRICITE TD

I- Exprimer et calculer la résistance équivalente Ras de chaque association ci-dessous :

1.3)

1.4)

1.2) a)Pour Ry =220Q; R;=680Q

b) Pour Ry = 1,5kQ ; R, =56Q A T R, ‘ B
c) Pour Ry = 470kQ ; R, =2,2MQ —

1.1) a)PourRi=2,2kQ; R, =680Q ; Rs =4,7kQ
b) Pour Ry = 8,2k2; Ry = 1,5MQ: Rs =68k Ri R R;
c) Pour Ry =5,6kQ ; R, =820Q ; R; = 1MQ

R,

R2 = le
R5 = R7 = 4,7kQ
R, R;
A — B R, = 2.2kO)
| Rs= 5600
L1 R,=1,5kQ
R,

11-Soit le dipdle passif suivant :

2.1) Calculer la résistance équivalente Reym puis Rac et enfin Raw.

A L R | C 1 [R1=4700Q
WA — | . R2=1000Q
I - R R R3 =1 kQ
f R4 = 2200 Q
Uam Rs | | Ry 5
| Dipéle D Uppg =15V
M

2.2) Calculer le courant I
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llI-Soit le dipdle passif suivant :

I

Rz = 4,7kQ
Ry = 1kQ
Ve Ri| | | Vs Ve=10V

Ry

3.1) Donner I'expression littérale de Ve en fonction de R, R4 et |
3.2) Donner l'expression littérale de Vs en fonction de R4 et |
3.3) Donner I'expression littérale de Vs en fonction de Ve, R; et R4

3.4) Calculer Vs. Trouver le nom pour ce montage.

IV- Soit un élément résistif R, :

Uam R

e Ondonne [,=0,15AetR; =56Q

- Exprimer puis calculer la puissance P, absorbée par I’¢lément résistif R;.

- Exprimer puis calculer la valeur de la tension Uau

e Ondonne Usnv=9VetR,=2,2kQ

- Exprimer puis calculer la puissance P, absorbée par I’élément résistif R;.

- Exprimer puis calculer ’intensité du courant I;.

e Ondonne Uspy=5Vetl;=1,5mA

- Exprimer puis calculer la puissance P, absorbée par I’élément résistif R;.
- Exprimer puis calculer la valeur de R, (en Q2 et en kQ)

e Ondonne P;=048mWetl;=0,2 A

- Exprimer puis calculer la valeur de R;

e Ondonne Pi=36mWetUy=6V

- Exprimer puis calculer la valeur de R,

e Ondonne P, =13 mW etR, =4,7kQ

- Exprimer puis calculer la valeur de la tension Uxu

Page 2 sur 2



	­

